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Il. HODNOCENI JEDNOTLIVYCH KRITERIi

Zadani primérné naroéné

Hodnoceni ndrocnosti zaddni zavérecné prace.

Obsahuje pomérné narocny ozarovaci experiment, pfi kterém byly ozareny vzorky noveé vyvijenych 4H-SiC PiN diod shodné
napétové tfidy s kfemikovou referenci. Bylo nutné prostudovat a porovnat charakteristiky PiN diod vytvarenych na bézi Si a
SiC, prostudovat vznik radia¢nich poruch v obou materidlech a navrhnout a vyhodnotit pfesny ozafovaci experiment.

SpInéni zadani spinéno

Posudte, zda predloZend zdvéreénd prdce splriuje zaddni. V komentdfi pfipadné uvedte body zaddni, které nebyly zcela
splnény, nebo zda je prdce oproti zaddni rozsifena. Nebylo-li zaddni zcela spInéno, pokuste se posoudit zdvaznost, dopady a
pripadné i priciny jednotlivych nedostatkd.

Diplomant splnil vSsechny poZadavky zadani, podafilo se mu velmi dobte stanovit rozdily mezi mechanismy degradace
kfremikovych a SiC diod a dosahnout kvalitnich, novych poznatkd.

Aktivita a samostatnost pfi zpracovani prace B - velmi dobie

Posudte, zda byl student béhem reseni aktivni, zda dodrZoval dohodnuté terminy, jestli své reseni priibézné konzultoval a zda
byl na konzultace dostatecné pripraven. Posudte schopnost studenta samostatné tvirci prace.

Samostatnost a iniciativa béhem feseni projektu byla na dobré Urovni. Vzhledem k ¢asové naro¢nosti ozareni na reaktoru byl
experiment provadén ve dvou po sobé nasledujicich semestrech, vyhodnoceni pak vzhledem k pracovnimu zaneprazdnéni

diplomanta probihalo v semestru tfetim.

Odborna troven B - velmi dobre

Posudte troven odbornosti zavérecné prdce, vyuZiti znalosti ziskanych studiem a z odborné literatury, vyuZiti podkladi a dat
ziskanych z praxe.

Za nejvyznamnéjsi pfinos diplomanta povaZzuji peclivé a precizni provedeni ozafovaciho experimentu a nasledného méreni,
bez kterého by nebylo mozné dosahnout prokazatelnych vysledk(. Kvalita zpracovani Gvodni teoretické Casti a diskuse
vysledkd by mohla byt na lepsi Grovni.

Formalni a jazykova Uroven, rozsah prace C - dobte
Posudte spravnost pouZivani formdlnich zdpis obsaZenych v prdci. Posudte typografickou a jazykovou stranku.
Formalni stranka prace je dobré Urovni, vyskytuje se vSak rada nepresnosti, preklep(, apod.

Vybér zdroju, korektnost citaci B - velmi dobfe

Vyjddrete se k aktivité studenta pfi ziskavdani a vyuZivani studijnich materidlu k Feseni zavérec¢né prdace. Charakterizujte vybér
pramend. Posudte, zda student vyuZil vSechny relevantni zdroje. Ovérte, zda jsou vSechny prevzaté prvky fddné odliseny od
vlastnich vysledku a uvah, zda nedoslo k poruseni citacni etiky a zda jsou bibliografické citace uplné a v souladu s citacnimi
zvyklostmi a normami.

Diplomant ve spolupraci s vedoucim prace vyuzil odpovidajici a relevantni zdroje. Citované partie a vlastni ivahy diplomanta
jsou radné odliseny.
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Dalsi komentare a hodnoceni

Vyjddrete se k urovni dosaZenych hlavnich vysledku zdvérecné prdce, napr. k urovni teoretickych vysledku, nebo k trovni a
funkcnosti technického nebo programového vytvoreného reseni, publikacnim vystupim, experimentdlni zrucnosti apod.
Prace prinasi unikatni vysledky, které budou dale védecky zpracovany (napft. rychlosti zanaseni jednotlivych center,
degradacni koeficienty doby Zivota, apod.).

IIl. CELKOVE HODNOCENI A NAVRH KLASIFIKACE

Shrrite aspekty zdvérecné prdce, které nejvice ovlivnily Vase celkové hodnoceni.

Diplomova prace Petr Smrkovského podava experimentalni srovndni vlivu neutronového ozafeni na statické elektrické
charakteristiky vykonovych PiN diod vyrobenych na dvou odliSnych materidlech: kfemiku a karbidu kfemiku polytypu 4H.
Obsahuje pomérné narocny ozarovaci experiment, pfi kterém byly ozareny vzorky noveé vyvijenych 4H-SiC PiN diod shodné
napétové tridy s kfemikovou referenci. Prace pfinasi unikatni vysledky, které budou dale védecky zpracovény. Vzhledem
k ¢asové narocnosti ozareni na reaktoru byl experiment provadén ve dvou po sobé nasledujicich semestrech, vyhodnoceni
pak vzhledem k pracovnimu zaneprdzdnéni diplomanta probihalo v semestru tfetim. Za nejvyznamnéjsi pfinos diplomanta
povazuji peclivé a precizni provedeni ozafovaciho experimentu a ndsledného méreni, bez kterého by nebylo moiné
dosahnout prokazatelnych vysledk(. Kvalita zpracovani Uvodni teoretické Casti a diskuse vysledkl by mohla byt na lepsi
drovni.

Diplomant splnil vSechny poZadavky zadani, podafilo se mu velmi dobie stanovit rozdily mezi mechanismy degradace
kfremikovych a SiC diod a dosahnout kvalitnich, novych poznatk(. Samostatnost a iniciativa béhem reseni projektu byla na
dobré udrovni. Vysledky prace jsou dikazem, Ze je diplomant schopen samostatné tvorivé pracovat a uplatriovat studiem
nabyté poznatky v inZenyrské praxi.

PfedloZenou zavérecnou praci hodnotim klasifikaénim stupném B - velmi dobfre.

Datum: 6.6.2019 Podpis: prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc. v.r.
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